


















































专利名称(译) 采用电压比或电流比和温度补偿的老化有源矩阵OLED显示器的发射控制
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摘要(译)

使用相对于未老化的老化子像素的电流比或电压比来确定有源矩阵有机
发光二极管（OLED）显示器的老化子像素中的光效率降低所需的补偿，
参考子像素。当测量通过子像素的电流或子像素两端的电压以确定子像
素的年龄时，对测量的电流或电压进行校正以考虑OLED显示器的环境温
度的变化。被放置。
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